"TC- 800PL- ATX- 110V
| TEM READI NG LIMT

"1 NRUSH CURRENT

IPK 34.00 A 0.00

150. 00

"+5 SHORT

V1l +0.000
V2 +0.002
V3 -0.225
V4 -0.251
V5 +0. 000

" RESET

SU +114.6ns +0. 000

" EFF&PARD

V1l +4.807 V 4.750
V2 +12.114V 11.400
V3 -5.143 V 4.750
V4 -12.008VvV 10.800

V5 +3.306 V 3.135
V6 +5.033 V 4.750
PK1 0.112 v 0.000
PK2 0.049 vV 0.000
PK3 0.044 v 0.000
PK4  0.039 V 0.000
PK5 0.032 vV 0.000
PK6 0.022 Vv 0.000
Pin 488.5 W 0.00
EFF. 70.53 % 60.00
P.F. 0.98 0.90

l

"LOAD REGULATI ON

V1l +4.886 V 4.750
V2 +12.208V 11.400
V3 -5.124 V 4.750
V4 -11.998V 10. 800
V5 +3.358 V 3.135
V6 +5.105 V 4.750

"LOAD REGULATI ON

V1 +4.947 V 4.750
V2 +12.276V 11.400
V3 -5.105 V 4.750
V4 -11.988VvV 10.800
V5 +3.401 V 3.135
V6 +5.163 V 4.750

"LOAD REGULATI ON

V1 +4.844 V 4.750
V2 +12.104V 11.400
V3 -5.134 V 4.750
V4 -11.998V 10. 800
V5 +3.313 V 3.135
V6 +5.026 V 4.750

:" LI NE REGULATI ON

V1l +4.886 V 4.750

l

.04 A
.00 A
. 004A
. 002A

. 750A

NG? Vin

lin

0.08

0.02

4.41

4.33

2.24

0. 83

4.20

2.24



V2 +12.209V 11.400 ~ 12.600

V3 -5.124 V 4.750 ~ 5.250

V4 -11.998V 10.800 ~ 13.200

Vs +3.358 V 3.135 ~ 3.465

V6 +5.105 V 4.750 ~ 5.250
"LI NE REGULATI ON "2

V1l +4.886 V 4.750 ~ 5.250

V2 +12.209V 11.400 ~ 12.600

V3 -5.124 V 4.750 ~ 5.250

V4 -11.998V 10.800 ~ 13.200

V5 +3.358 V 3.135 ~ 3.465

V6 +5.105 V 4.750 ~ 5.250
"LI NE REGULATI ON "3

V1l +4.885 V 4.750 ~ 5.250

V2 +12.210V 11.400 ~ 12.600

V3 -5.124 V 4.750 ~ 5.250

V4 -11.998V 10.800 ~ 13.200

V5 +3.358 V 3.135 ~ 3.465

V6 +5.105 V 4.750 ~ 5.250
" COMBI NE REGULATI ON "1

V1l +4.886 V 4.750 ~ 5.250

V2 +12.210V 11.400 ~ 12.600

V3 -5.124 V 4.750 ~ 5.250

V4 -11.998V 10.800 ~ 13.200

Vs +3.358 V 3.135 ~ 3.465

V6 +5.105 V 4.750 ~ 5.250
" COMBI NE REGULATI ON "2

V1 +4.947 V 4.750 ~ 5.250

V2 +12.278V 11.400 ~ 12.600

V3 -5.106 V 4.750 ~ 5.250

V4 -11.989V 10.800 ~ 13.200

V5 +3.399 V 3.135 ~ 3.465

V6 +5.162 V 4.750 ~ 5.250
" COMBI NE REGULATI ON "3

V1l +4.851 V 4.750 ~ 5.250

V2 +12.133V 11.400 ~ 12.600

V3 -5.129 V 4.750 ~ 5.250

V4 -11.994V 10.800 ~ 13.200

Vs +3.322 V 3.135 ~ 3.465

V6 +5.052 V 4.750 ~ 5.250
"PSON OFF

Vi +0.000 V

V2 +0.004 V

V3 -0.275 V

V4 -0.300 V

Vs -0.001 V

V6 +5.118 V 4.750 ~ 5.250

PG

PG +281.7nms +100.0 ~+500.0

PF

PF -7.414ns -0.001 ~-100.0

0. 490A
0. 788A
15. 00A
1.502A

1.94

2.24

1.06

3.18

0. 02



Step: "SET-UP TI ME

07_11 SU +126.1ms +10.00 ~+500.0 4.500V 114.1 4.34
Step: "HOLD- UP TI ME

07_12 HU +48.73ms +0.001 ~+100.0 4.500V

Step:"RI SE TI ME
07_13 RI SE +9.674ns +0.100 ~+20.00 0.502V 114.0 4.32

St ep: " PONER OFF

07_14 V1 +0.000 V 0.06 A 0.6 0.00
07_14 V2 +0.005 V 0.01 A
07_14 V3 -0.345 V 0. 006A
07_14 V4 -0.356 V 0. 004A
07_14 V5 -0.002 V 0.00 A
07_14 V6 +5.117 V 1. 499A
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